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San Pham

1. Vatliéu Tinh thé - Nén Tang Vat liéu Ban dan

Semiconductor Substrate

® Nén tinh thé sapphire don
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Pac diém: trong sudt, dd cirng cao, 6n dinh nhiét va 6n dinh héa hoc
U'ng dung: nén vat liéu cho ban dan, LED, thiét bi quang hoc

® Dong san phim
e Pia 2 inch: mot mat danh bong, hai mat danh bong, hai mat mai (dung thr nghiém)
e Dia 3 inch: mot mat danh bong, hai mat danh béng, hai mat mai (dung thir nghiém)
e Pia 4 inch: mot mat danh bong, hai mat danh bong, hai mat mai (dung thr nghiém)

e Dia 6 inch: chi c6 loai mdt mat danh bong, hai mat mai (dung thir nghiém)

® Nén GaAs (Gallium Arsenide)

Nén Gallium Arsenide 12 mot vat liéu ban dan phé bién. So véi
silicon, n6 c6 d6 linh dong dién tr cao va dwgc goi la nén ban
cach dién. Nén khéng pha tap (undoped) c6 dién tré suat rat cao,
12 mot trong nhitng vat liéu quan trong nhat ho tro nganh céng
nghiép quang dién ti& va vi dién tx. Trong cong nghiép quang
dién t, n6 1a vat liéu quan trong dé ché tao diode phat sdng mau
do, cam va vang, dwoc stt dung rong rii trong chiéu sang ban din, dén tin hiéu giao thong,
v.v. Trong cong nghiép vi dién tt, né dwoc st dung trong san xuit mach tich hop téc dé cao,
mach tich hop ky thuét s6, va cac linh kién dién t& khac. N6 con dwoc irng dung rong rai
trong cac linh vuc cong nghé cao nhu truyén théng di dong, cap quang, truyén thong vé tinh,
va thiét bi dién tir quan su.

® Dong san pham
e Ungdung LED: 2 inch, 3 inch, 4 inch, 6 inch
. Ij’ng dung LD: 2 inch, 3 inch, 4 inch, 6 inch

e Loai ban cach dién: 4 inch, 6 inch

® Nén SiC (Silicon Carbide)

Pac diém: SiC 12 vat liéu thay thé mot phan silicon bang carbon, tao lién két
manh v&i carbon, vi vAy c6 ciu tric tinh thé day dac va 6n dinh hon silicon.
Do d6, dién trwong danh thing cao hon mot bic, cho phép 1&p hoat tinh
mong hon rit nhiéu.
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U'ng dung: chii yéu dung lam nén cho mang méng GaN trong LED, di-6t Schottky (SBD), bd
nghich lwu (inverter), va phat trién thiét bi SiC.

Dong san pham
e 2inch: 4H loai N, 4H loai ban cach dién, 6H loai N, 6H loai ban cach dién
e 3inch: 4Hloai N, 4H loai ban cach dién, 6H loai N, 6H loai ban cach dién

e 4inch:chic64H loai N

e Nén GaN (Gallium Nitride)

Pac diém: tinh dong nhAt tinh thé cao, mat do 1éch tinh thé
thap, khong chira chit doc hai nén than thién véi méi treong
U'ng dung: nén cho nhiéu loai diode phat sang nhw LED
trang, LED UV, LED tim, LED xanh dwong, nén cho diode laser
nhw LED tim xanh cho Blu-ray, LED xanh 14 cho may chiéu
siéu nho, nén cho thiét bi cong suit va thiét bi tin s cao.

Dong san pham
e Néntwdo 2inch
e Nén ban cach dién 2 inch

e Nén mang day 2 inch

Cac san pham khac

Cung cip nén Ga,03, nén epitaxy hong ngoai GaAs, nén LT/LN (Lithium Tantalate /
Lithium Niobate)

2. Thiétbi ban dan

A) Annealing Equipment

Annealing equipment la thiét bi i nhiét, dung d€ gia nhiét va
lam nguoi vat liéu (nhw kim loai, thiy tinh, hodc vat liéu ban
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dan) nham thay ddi tinh chAt vat 1y hodc ciu tric vi m6 cia vat liéu, giup ting do bén,
gidm tng suit ndi tai, hodc cai thién d6 dan dién.

B) Dicing Equipment
Dicing equipment (thiét bi cat 14t/thiét bi xé tAm vi mong) 1a
loai may méc chuyén dung trong nganh cong nghiép ban dan,

dung dé cat cac tdm wafer (phién ban dan) thanh tirng con chip
nho riéng lé sau qua trinh ché tao.

C) Edge Machine

La thiét bi dung dé mai va danh bong mép (vién) cta wafer silicon hodc vat liéu ban
dan khac sau khi cat 14t tir ingot.

@ Edge Profiler

Trong nganh ban dan, “edge profiler” (thiét bi do bién dang vién) hoidc “edge profile
grinder” (may mai bién dang vién) la thiét bi chuyén dung dé:

e Tao va kiém soat hinh dang cia mép wafer (vi du: bo tron, vat canh)

o Mai vién wafer sau khi slicing (cat 1at tir ingot)

e DPam bao mép wafer dat hinh dang tiéu chuin quoc té€ (SEMI
Standard)

@ Edge Polisher 1a gi?

Edge polisher la thiét bi ddnh bong mép wafer (wafer edge), str dung
trong nganh san xuit ban dan. Sau khi wafer dwgc mai vién (edge
grinding) d€ dinh hinh (bo tron, vat canh...), may edge polisher sé tiép
tuc danh bong phan vién d6 nham:

e Tang do nh&n bé mat
e Loai bo cac vi hat, vét xwdc con sét lai
e Gidm Khuyét tat vi mé, chong nirt gay trong qua trinh xtr Iy sau

D) Mounter Equipment

Mounter la viét tit cla "Component Mounter" hodc "Die/Chip E_"E
Mounter" — ttrc |3 thiét bi gén linh kién 1&n nén vat liéu, nhw -
wafer, bang mach hoac dé gom.
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E) Epitaxial Growth Equipment

Epitaxial growth (Epi) 13 qud trinh tang trudng mot 1dp tinh thé siéu mdng trén bé mat
wafer silicon nén, sao cho c4u truc tinh thé cta Idp phd khép chinh xéc véi nén phia
duai.

F) CZequipment

CZ Equipment (viét tat ciia Czochralski Crystal Pulling
Equipment) |3 thiét bj dung dé kéo tinh thé don tir pha léng,
cht yéu la silicon don tinh thé (mono-crystalline silicon) — vat
liéu nén dé ché tao chip ban dan, wafer LED, va cdc linh kién
dién tir cao cap.

G) TSSG equipment

TSSG (Top-Seeded Solution Growth) |a thiét bi chuyén dung dé
kéo tinh thé don tir dung dich, ap dung cho cac vét liéu ban
dan khé xt ly nhu:

e SiC (Silicon Carbide)

e AIN (Aluminum Nitride)

e Cac kim loai chuyén tiép va vat liéu cdng nghiép tién
tién khac.

H) PVT equipment

Puoc thiét k& dé chju dwoc nhiét do cuc cao, thiét bj sl dung 6ng
thach anh hai |&p dé& lam mat |6 nung va 6ng dan. Cé kha ndng
van hanh & nhiét d6 1én d&n 2.700°C. Hé théng diéu khién bang

may tinh cho phép van hanh hoan toan ty dong.

Ung dung: Tinh thé don SiC, tinh thé don AIN, v.v.




